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£ 1. HEOREERFHERIERE (0~1007C)
FKHOFEDEAL [EmPas
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AEER 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1EE 53.8 314 20.0 13.2 9.29 6.65 4.88 3.82 2.98 2.53 2.05
2[R 53.8 314 20.0 13.2 9.26 6.69 4.88 3.82 2.98 2.53 2.05
3[EH 53.8 31.5 20.0 13.2 9.28 6.67 4.88 3.82 2.99 2.53 2.06
4[E1H 53.8 314 20.0 13.2 9.29 6.68 4.89 3.83 2.99 2.53 2.05
5[E B 53.8 31.5 20.0 13.2 9.28 6.67 4.89 3.83 2.99 2.53 2.06
6[EH 53.8 31.5 20.0 13.2 9.29 6.66 4.88 3.82 2.98 2.53 2.05
PACIRE! 53.7 31.5 20.0 13.2 9.28 6.67 4.88 3.82 2.98 2.53 2.05
8[EH 53.7 31.5 20.0 13.2 9.28 6.67 4.89 3.83 2.98 2.53 2.05
9[EH 53.7 314 20.0 13.2 9.28 6.67 4.88 3.82 2.98 2.53 2.05
10[E1 8 53.7 315 20.0 13.2 9.29 6.67 488 3.82 2.98 2.53 2.05
FHiE 53.8 31.5 20.0 13.2 9.28 6.67 4.88 3.82 2.98 2.53 2.05

EERFEE|] 01 0.1 0.0 0.0 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RSD(%) 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.2
XER{E 19.9 13.2 9.13 4.95 3.02 1.99

£ 2. KMEOEEERFHEIERR (110~200C)

REDHEDHENLEmPa s

:ﬂll = @ ﬁ 5]]511.,?(0C)

RIE 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
1E B 1.84 1.51 1.39 1.24 1.12 1.01 0.92 0.85 0.79 0.70
2[E H 1.83 1.52 1.39 1.24 1.12 1.01 0.92 0.85 0.78 0.77
3EA 1.83 1.51 1.39 1.25 1.12 1.00 0.92 0.84 0.77 0.76
4@ 1.83 1.51 1.39 1.25 1.11 1.01 0.93 0.85 0.81 0.74
506 B 1.82 1.51 1.40 1.24 1.12 1.01 0.92 0.85 0.81 0.74
6[E B 1.83 1.51 1.40 1.24 1.12 1.01 0.92 0.84 0.80 0.72
16 B 1.83 1.51 1.39 1.24 1.12 1.00 0.92 0.86 0.79 0.74
8[E B 1.83 1.51 1.39 1.24 1.12 1.01 0.92 0.83 0.80 0.74
o[ B 1.83 1.51 1.40 1.26 1.13 1.01 0.92 0.85 0.80 0.74

10E 8 1.83 1.51 1.39 1.25 1.12 1.01 0.93 0.85 0.81 0.74
EHfE 1.83 1.51 1.39 1.25 1.12 1.01 0.92 0.85 0.80 0.74
ZAFEE | 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02
RSD(%) 03 0.2 0.3 0.6 0.4 0.4 0.5 1.0 1.7 26
X HRE 1.40 1.04
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